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ausgebildeten VerschluBkorpers (18") eingepreBt wird. 



(57) Abstract: The invention relates to a bus 
coupling by adjacent walls (1) of two adjacent 
functional units of a switching system. The 
aim of the invention is to provide an improved 
coupling which can be easily secured to the walls 
of the functional units and which ensures secure 
functional unit control in a compact form. Means 
(13) for securing to the respective functional unit 
walls (1) are integrated into the insulating bodies 
(8). A sealing body (18) which can be used for the 
coupling or a closing body (18*) can be inserted 
into the insulating body (8). The insulating body 
(8) is provided with a sealing gap (32) into which 
the edge (18.2) of the sealing body (18) or the 
closing body (18') which is embodied in a cupular 
form can be pressed. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft 
eine Sammelschienenkupplung durch benachbarte 
Schaltfeldwande (1) zweier nebeneinander 
stehender Schaltfelder einer Schaltanlage. Mit 
der Erfindung soil eine Verbesserung angegeben 
werden, die einfach an den Schaltfeldwanden zu 
befestigen ist, eine sichere Feldsteuerung umfaBt 
und kurzbauend ausgefuhrt ist. Hierzu sind im 
Isolierkorper (8) Mittel (13) zur Befestigung mit 
den jeweiligen Schaltfeldwanden (1) integriert. 
Ein fur eine Kupplung verwendbarer Dichtkorper 
(18) oder ein zum VerschlieBen vorgesehener 
VerschluBkorper (18*) sind in den Isolierkorper 
(8) einsetzbar. Der Isolierkorper (8) hat hierzu 
eine Dichtspalte (32), in die der Rand (18.2) des 
Dichtkerpers (18) oder der des becherformig 
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Elektrische Schaltanlage 
Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine elektrische Schaltanlage, insbesondere fur Mittelspannung nach 
dem Oberbegriff des Hauptanspruchs. 

Die Schaltanlage soil mit einer Sammelschienenkupplung durch benachbarte Schaltfeld- 
wSnde zweier nebeneinander stehender Schaltfelder ausgertistet werden. Aus der Druck- 
schrift WO 9740563 A1 ist eine Sammelschienenkupplung bekannt. 

Bei dieser Sammelschienenkupplung sind die IsolierkSrper fdr jede Phase auf massiven 
Metalleinlagen unlosbar aufgebracht. Weiterhin sind die Metalleinlagen in den Offnungen 
der Schaltfeldwande eingeschweilit. Das Trennen der Schaltfelder und das VerschlieBen 
der Offnungen fOr eine anderweitige Verwendung eines Schaltfeldes ist nur moglich, wenn 
die aufwendig angeschweiliten Metalleinlagen abgetrennt werden. Bei dieser Konstruktion 
ist auch nicht vorgesehen, dass die Schaltfelder getrennt und die Wandoffnungen an- 
schlie&end verschlossen werden konnen. 

Problematisch an einer solchen Sammelschienenkupplung ist weiterhin die Feldsteuerung 
in der Nahe der Rander der Offnungen in den Schaltfeldwanden. Insbesondere konnen 
die Schaltfelder nicht beliebig nahe aneinander gerQckt werden, bzw. die Offnungen in 
den Schaltfeldwanden nicht besonders klein gestaltet werden. Wenn die auf Erdpotential 
liegenden Rander der Offnungen an die elektrische Verbindung heranrucken, erhoht sich 
die elektrische Feldstarke in diesem Bereich und kann kritische Werte erreichen. Zur 
Vermeidung dieser Probleme ist die vorgenannte Sammelschienenkupplung in sehr Ian- 
gen Baumaften ausgefuhrt, wodurch viel Raum in beiden Schaltfeldern eingenommen 
wird. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte Sammelschienenkupp- 
lung anzugeben, die einfach an den Schaltfeldwanden zu befestigen ist, eine sichere 
Feldsteuerung umfalXt und kurzbauend ausgefuhrt ist. FQr den Nichtgebrauch der Sam- 
melschienenkupplung soil eine Verschluftanordnung vorgesehen sein. 

Ausgehend von der im Oberbegriff des Hauptanspruchs genannten Schaltanlage wird die 
Aufgabe erfindungsgemaB durch die kennzeichnenden Merkmale des unabhangigen An- 
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spruches gelSst, wahrend den abhSngigen AnsprQchen vorteilhafte Weiterbildungen der 
Erfindung zu entnehmen sind. 

Der Kern der Erfindung Hegt darin, daB der Isolierkorper fOr die Aufnahme eines Dichtkor- 
5 pers Ge Phase) fQr eine Kupplung oder fQr die Aufnahme eines Verschlusskorpers fur den 
Nichtgebrauch einer Kupplung besonders ausgebildet wird. Im folgenden soil einheitlich - 
wenn nicht anders angegeben - der Begriff Verschlusskorper verwendet werden. 

Der Isolierkorper, der Dichtkorper und der VerschluBkdrper sind sehr kurz gebaut. Damit 
1 0 ist ein sehr geringer Abstand zwischen benachbarten Schaltfeldern moglich, der fast allein 
vom Oberstand der Befestigungsschrauben bestimmt ist. Um auszuschlieBen, daB die 
LSnge der Befestigungsschrauben st6rt, kann vorgesehen sein, daB die Befestigungsboh- 
rungen an verschiedenen Schaltfeldwanden gegeneinander verdreht angeordnet sind. 
Wegen der kurzen Baulange in den Innenraum hinein, wird weiterhin wenig Innenraum 
1 5 beansprucht. Die kurze Baulange fuhrt damit zu einer sehr wirtschaftlichen Losung. 

Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass ohne aufwendige UmbaumaBnahmen zu einem spa- 
teren Zeitpunkt eine ungekuppelte Schaltanlage erweitert oder eine gekuppelte Schaltan- 
lage abgetrennt und verschlossen werden kann. Es reicht ein Wechsel des erfindungs- 
20 gemaften Dichtkorpers gegen den ebenfalls beanspruchten VerschluBkorper oder umge- 
kehrt aus. 

In weiterfQhrenden AusfQhrungen sind noch folgende Merkmale einzeln oder auch in 
Kombination von Bedeutung. 

25 

Der Dicht- als auch der VerschluBkorper bestehen aus Isoliermaterial und tragt eine Leit- 
beschichtung, die im weiteren als innere Leitbeschichtung bezeichnet wird. Die innere 
Leitbeschichtung reicht ausreichend tief in die Dichtspalte des Isolierkorpers hinein, so 
daB die Beruhrungspunkte mit dem Isolierkorper bedeckt ist. Die Leitbeschichtungen be- 
30 stehen vorzugsweise aus Silikon-Kautschuk-Leitlack, der als Spray auftragbar ist und bei 
der Herstellung des Grundkorpers mitvulkanisiert wird. 

Der IsolierkSrper hat eine Dichtspalte, die den schaltfeldseitigen Rand des rohrformigen 
Dichtkorpers bzw. des becherformigen VerschluBkorpers aufnimmt. Der Rand wird m6g- 
35 lichst tief in die Dichtspalte eingepreBt. Der Rand ist mit Leitschicht belegt, so dass auch 
bei einem moglicherweise vorhandenen Hohlraum in der Tiefe der Dichtspalte dieser 
Hohlraum voIlstSndig mit Leitmaterial umschlossen ist. Damit steht jeder Punkt der Tiefe 
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der Dichtspalte mit Sicherheit auf nur einem Spannungspotential. Eine Strecke ohne Leit- 
beschichtung ist zwischen der inneren und der auBeren Leitbeschichtung vorhanden 

Eine auBere Leitbeschichtung kann am Dichtkorper und am VerschluBkorper vorhanden 
5 sein. 

Der Dichtkorper besitzt eine auBere umlaufende Krempe, die in den Raum zwischen den 
SchaltfeldwSnden hineinragt. Die SuBere Leitbeschichtung ist an der Krempe ausgebildet 
und reicht etwa bis zur H§lfte der Strecke zwischen Schaltfeldwand und der Ringelektro- 
10 de. 

Die auBere Leitbeschichtung steht in Kontakt mit Erdpotential. Die Elektrode ist vorzugs- 
weise ringfarmig ausgebildet, da der Isoiierkorper rotationssymmetrisch und die Schalt- 
feldwandoffnung in der Regel kreisrund ausgebildet ist. 

1 5 Die in den Isoiierkorper integrierten Befestigungsmittel sind als metallische HQIsen mit 

Innengewinde gestaltet, in die metallische Befestigungsschrauben zur Befestigung mit der 
Schaltfeldwand eingreifen. 

Im Isoiierkorper ist mit Abstand zur Schaltfeldwandoffnung eine die Schaltfeldwand (die 
20 auf Erdpotential liegt) kontaktierende Elektrode angeordnet, die der Potentialsteuerung 
zwischen den KontaktstQcken und der (nah herangefuhrten Kante der) Schaltfeldwand- 
Offnung dient. Die Elektrode ist als geschlossener Ring (vorzugsweise als Stahldraht) 
ausgebildet, der mit den HQIsen in BerOhrung steht. 

25 Der Ring wird bei der Herstellung des Isolierkorpers (vorzugsweise aus GieBharz) in an 
den HQIsen vorhandenen Nuten eingeclipst, wodurch eine gegenseitige Fixierung und 
Stabilisierung stattfindet (zumindest fQr die Zeit des Abbindens des GieBharzes). Der Ring 
kontaktiert Qber die HQIsen und die Befestigungsschrauben mit dem Erdpotential der 
Schaltfeldwand. 

30 

Der DichtkSrper ist mit einem umlaufenden gegen den Kupplungsbolzen gerichteten Ring 
versehen, der den Kupplungsbolzen fest umschlieBt und bei der Montage als Zentrierhiife 
dient. 

35 Die innere Leitbeschichtung ist am Ring des Dichtkorpers bis hin zum schaltfeldseitigen 
Rand, also bis in die Dichtspalte hinein, ausgebildet. 
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Der Kupplungsbolzen verlauft auBen an beiden Enden konisch (mit langen Anschragun- 
gen). Damit werden die Fugekrafte gering gehalten. 

In den topfformigen Isolierkorper ist eine Nut fOr eine O-Ring-Dichtung gegen die Schalt- 
5 feldwand eingeformt, sowie eine Wulst, die zur Zentrierung in die Bohrung der Schaltfeld- 
wande dient. 

Die fur einen IsoIierkSrper bestimmten Befestigungsbohrungen in einer Schaltfeldwand 
sollten in Bezug zur benachbarten Schaltfeldwand der zweiten Schaltanlage derart ver- 
1 0 dreht angeordnet sein, dass die Befestigungsschrauben nicht zueinander fluchten. Damit 
wird ein geringerer Abstand der Schaltfeldwande zueinander ermoglicht, weil die Schrau- 
benk5pfe nicht gegeneinander stoBen. 

Die Verschraubung der Schaltfeldwande, mit der die Schaltfelder zueinander festgelegt 
1 5 werden, erfolgt Qber nicht gezeigte Verbindungselemente in Dblicher Weise. Wesentlich 
hierbei ist jedoch, daB mit der Verschraubung ein geradliniges Aufeinanderzubewegen 
der Schaltfeldwande erreicht wird, was insbesondere fur die verkantungsfreie Kontaktie- 
rung aller drei Phasen der Sammelschienenkupplung notwendig ist. AuBerdem sollte si- 
chergestellt sein, daB die Verschraubung zu einem definierten Abstand, auch bei paralle- 
20 ler Lage der Schaltfeldwande fQhrt. Hierzu sind geeignet gewahlte und angeordnete Ab- 
standshalter oder DistanzstQcke vorzusehen, die der Fachmann jedoch leicht anbringen 
kann. 

Der VerschluBkorper muB mit Befestigungsmitteln an der Schaltfeldwand anbringbar sein. 
25 Hierbei soil ein definierter Einpressdruck des VerschluBkorpers in die Dichtspalte des Kor- 
pers erzielt werden konnen. Hierzu wird ein Haltedeckel vorgesehen, der an den 
VerschluBkorper auflegbar ist und mit dem ein erforderlicher AnpreBdruck erreichbar ist. 
Der Haltedeckel kann indirekt an die Befestigungsmittel im Isolierkorper montierbar sein. 

30 Vorzugsweise ist der VerschluBkorper schaltfeldfern mit einem AuBenrand versehen, der 
zur Auflage des Haltedeckels dient. 

Die AuSenflache des VerschluBkorpers kann mit einer Elektrode fQr eine kapazitive Me- 
Banordnung bedeckt sein. Weiterhin kann in den Haltedeckel die kapazitive MeBanord- 
35 nung integriert sein. 
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Der Haltedeckel for die MeBanordnung sollte feuchtedicht aufgebracht sein und einen 
Federkontakt fOr die MeBanordnung tragen, der zentrisch die Elektrode kontaktiert. 

Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den folgenden, anhand 
5 von Figuren erlauterten AusfOhrungsbeispielen. Es zeigen im Einzelnen 

Fig. 1 Schnittdarstellung durch eine Aniagen-Kupplung miteinem Dichtkorper, 
Fig. 2 einen ersten VerschluBkorper mit Haltedeckel, 
Fig. 3 den ersten VerschluBkorper mit Leitbeschichtung, 
Fig. 4 einen zweiten VerschluBkarper mit MeRsystem, 
1 0 Fig. 5 die Anordnung der Befestigung des Haltedeckels und 

Fig. 6 drei Ansichten einer mit Haltedeckel abgedeckten Anordnung 

Die Figur 1 zeigt einen Schnitt durch die Sammelschienenkupplung einer Phase zwischen 
den Schaltfeldwanden 1 zweier nebeneinander stehender Schaltfelder einer Schaltanlage 
15 fOr Mittelspannung. 

Der Isolierkorper 8 ist topfformig, rotationssymmetrisch ausgebildet und in ihm sind min- 
destens zwei Befestigungsmittel 13 integriert, die als metallische HQIsen mit Innengewin- 
de (Eingiedgewinde) ausgebildet sind. In die Innengewinde werden Schrauben 16 (oder 
20 solche (160) mit Kragenhulse 162, wie in Fig. 5A dargestellt) eingeschraubt, die den Iso- 
lierkorper an der Schaltfeldwand 1 befestigen. Der Isolierkorper 8 ist aus Gieliharz herge- 
stellt, wobei der Isolierkbrper direkt urn das Kontaktstuck 12 herum vergossen wird und 
somit einen einstOckigen KOrper bildet. 

25 Die elektrische Verbindung wird Qber einen innerhalb der Topfform beider Isolierkorper 8 
befindlichen metallischen Kupplungsbolzen 10 und Qber in den Isolierkorpem 8 befindli- 
che KontaktstQcke 12 vermittelt Der nichtleitende Dichtkorper 18 umschliefit den Kupp- 
lungsbolzen 10. 

30 Der Dichtkorper 18, wie auch die weiter unten beschriebenen VerschluSkorper sind vor- 
zugsweise aus Siiikonkautschuk hergestellt. Sie tragen auf der Oberflache eine Leitbe- 
schichtung, vorzugsweise aus Leitlack mit einer Dicke von 0,1 mm. Es handelt sich um 
die innere 28 und die auliere 26 (auch 27) Leitbeschichtung. Erstere erstreckt sich bis 
zum schaltfeldseitigen Rand 18.2 des Dichtkorpers und umlauft noch die Rander ein klei- 

35 nes Stock (wie die Figur 1 ausweist). Der Rand 18.2 liegt in der Dichtspalte 32 des Isolier- 
korpers eng eingepre&t. Der Leitlack ist als Silikonspray aus halbleitendem Material auf- 
getragen und zusammen mit dem Dicht- oder VerschluBkorper vulkanisiert. 
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Der Dichtkorper 18 hat eine SuBere umlaufende dQnne Krempe 24, die in den Raum 44 
zwischen den Schaltfeldwanden 1 hineinragt Die Krempe ist sehr flexibel und verformt 
sich beim Zusammenbau maanderformig zwischen den Befestigungsschrauben 16. Die 
5 Krempe 24 ist mit der SuBeren Leitschicht 26 belegt, damit kontaktiert sie mit dem Erdpo- 
tential beider Schaltfeldwande. 

Auf der Innenseite des Dichtkdrpers ist mittig ein nach innen ragender, umlaufender Ring 
34 vorhanden. Der Ring umschlieBt den Kupplungsbolzen 10 test und dient bei der Mon- 
1 0 tage als Zenirierhilfe. Auf dem Ring liegt ebenfalls die innere Leitbeschichtung 28 an, die 
dort mit dem Kupplungsbolzen kontaktiert. 

Im Isolierkorper 8 ist eine Nut 19 fdr eine O-Ring-Dichtung 20 gegen die Schaltfeldwand 1 
eingeformt, sowie eine Wuist 42, die zur Zentrierung in die Offnung der Schaltfeldwand 1 
1 5 dient. 

Die Elektrode 21 ist als geschlossener Ring (vorzugsweise als Stahldraht) ausgebildet, 
der mit den Hulsen 13 in BerQhrung steht. Der Ring 21 wird bei der Herstellung des Iso- 
lierkorpers 8 in an den Hulsen vorhandenen Nuten eingeclipst, wodurch eine gegenseitige 
20 Fixierung und Stabilisierung stattfindet. Der Ring 21 kontaktiert Qber die HQIsen 13 und 
die Befestigungsschrauben 16 mit dem Erdpotential der Schaltfeldwand 1. 

In Fig. 2 wird ein erster, ebenfalls rotationssymmetrischer VerschluBkorper 18' gezeigt, 
der in den Isolierkorper 8 einsetzbar ist. Es sind keine Anderungen am Isolierkorper 8 
25 notwendig. Der IsolierkSrper kann sowohl alle Bau-Elemente einer Kupplung und als die- 
jenigen Elemente fur einen VerschluB aufnehmen. 

Der erste VerschluBkorper 18 1 hat Becherform mit einem nach auBen gerichteten, flachen 
Becherboden 18M. Der zur Schaltfeldinnenseite gerichtete Becherrand 18.2 ist identisch 

30 wie der Rand des Dichtkorpers 18 ausgebildet. Die Hohe des VerschluBkorpers 18' ist in 
Bezug auf die Tiefe der Dichtspalte 32 so bemessen, dass der VerschluBkSrper 18 1 uber 
die durch die Schaltfeldwand 1 gebildete Flache hinaussteht. Derflache Becherboden 
18M ist mit einer Leitbeschichtung 27.1 versehen (siehe Fig. 3), auf der ein AnpreB- oder 
Haltedeckel 80 zum Liegen kommt und zur eindeutigen Potential-Aussteuerung gegen 

35 das Erdpotential der Schaltfeldwand 1 beitragt. Die Leitbeschichtung 28 des ersten 
VerschluBkorpers kontaktiert mit dem KontaktstQck 12. 
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Der Haltedecke) 80 wird zur Befestigung des VerschluBkorpers 18 1 mit der Schaltfeldwand 
1 und zur festen Einpressung in die Dichtspalte 32 des Isolierkorpers verwendet. Der Hal- 
tedeckel kann an besonderen, an der Schaltfeldwand 1 vorhandenen Befestigungsele- 
5 menten aufgebracht werden. Wesentlich ist, dass mit der Befestigung und Auflage auf 
den VerschluBkorper dieser in den Isolierkorper 8 eingepreBt wird. Der erzeugte Druck 
sollte sich in die Tiefe fortpflanzen, so daB der topfformige Rand 18.2' des VerschluBkor- 
pers 1 8' in die Dichtspalte 32 des IsolierkSrpers 8 eingepreBt wird. Zur Mon-tage des Hal- 
tedeckels werden Kragenbleche 164 verwendet, die in der Beschreibung zu den Figuren 5 
1 0 und 6 noch naher erlautert werden. 

Fig. 3 zeigt die oberflachliche Belegung des ersten VerschluBkSrpers 18' mit Leitlack. Wie 
schon erwahnt, sind die Rundungen am Becherrand 18.2, derflache Becherboden 18M 
ebenfalls mit dem Randbereich mit Leitbeschichtung 27.1 und der innere Bereich mit Leit- 
15 beschichtung 28 versehen. Eine Strecke zwischen den leitfahig beschichten Endabschnit- 
ten 18.2 und der auBeren Leitbeschichtung 27.1 bleibt nichtleitend. 

In Fig. 4 ist ein zweiter VerschluBkorper 18" in Doppeltopfform zur Verwendung ftir eine 
kapazitive MeBanordnung 100 dargestellt. Schematisch ist mit dem Bezugszeichen 102 

20 ein MeBkabel angedeutet. Der VerschluBkorper 18" ist auf der von der Schaltfeldwand 1 
abgewandten Seite mit einem umlaufenden Rand, bzw. tellerfdrmig vertieft ausgebildet. 
Der.umlaufende AuBenrand 18".3 dient zur Auflage der Abdeckung (Haltedeckel 80 1 in 
zweiter AusfQhrungsform) der MeBanordnung 100. Der Haltedeckel legt sich auf den 
Rand der Doppeltopfform 18", wo der Andruck fur das Einpressen in die Dichtspalte des 

25 Isolierkorpers erzeugbar ist. 

In dem Haltedeckel 80 4 ist die MeBelektrode 100 zur kapazitiven Spannungsmessung 
integriert. In der tellerformigen Vertiefung ist als Elektrode eine leitfahige Beschichtung 
27" als Folie oder auch aus Leitlack aufgebracht. Die Elektrode 27" reicht nicht bis zum 
30 Tellerrand 18".3. Die Tiefe T des Tellers wird so gewahlt, daB ein ausreichender Isolati- 
onsabstand zwischen der Beschichtung 27" und der Abdeckung 80' vorhanden ist. 

Eine Leitbeschichtung 27M, die der auBeren Leitbeschichtung 27.1 des ersten Ver- 
schluBkorpers 18' entspricht, ist ebenfalls am zweiten VerschluBkorper 18" vorhanden. 
35 Sie reicht von der Auflageflache fQr die Abdeckung 80' bis in die Ebene, die durch die 
Schaltfeldwand 1 gebildet wird. 
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Zur AusfQhrung einer fehlerfreien Spannungsmessung ist es notwendig, class die Abde- 
doing 80' so auf dem Tellerrand 18".3 aufliegt, daft der Innenraum feuchtedicht abge- 
sperrt ist Die Meftanordnung istzentrisch mit einem Federkontakt 104 versehen, der ge- 
gen die Elektrode in der tellerformigen Vertiefung preftt. 

5 

Nach einer ersten und einfachen AusfQhrungsform kann ein Haltedeckel unmittelbar an 
der Schaltfeldwand angebracht werden/ Bei einer weiteren - in Fig. 5A und 5B dargestell- 
ten - AusfQhrungsform wird der Haltedeckel 80 1 (Fig. 5B) indirekt an den zur Befestigung 
des Isolierkorpers 8 dienenden Schraubelementen (metallische HQIsen 13 und Schrauben 

10 16) montiert. In die metallischen Hulsen 13 werden Schrauben 160 eingedreht, uhter de- 
ren Schraubkopf je eine KragenhQIse 162 untergelegt ist. Damit wird ein Freiraum er- 
zeugt, unter den ein Kragenblech 164 einschiebbar ist. Diese MaBnahme kann auch vor- 
genommen werden, wenn eine Kupplung zwischen zwei Schaltfeldern eingerichtet wer- 
den soli. Das spatere Trennen der Schaltfelder und das Verschlieften der Offnungen kann 

1 5 problemlos vorgenommen werden, wenn die Schrauben schon mit KragenhQIse 162 un- 
terlegt worden sind. 

Das Kragenblech hat zwei U-formige Offnungen 165, die unter die Kragenhulsen 162 glei- 
ten; in Fig. 5A mit den Pfeilen Ri dargestellt. Die den Offnungen 165 gegenOberliegende 

20 Kante ist senkrecht umgekantet (166) und weist in der Einbaulage (eingeschoben unter 
die KragenhQIsen) von der Schaltfeldwand weg; siehe auch Fig. 2 und 6A. Zwischen den 
U-formigen Offnungen 165 sind auf dem Kragenblech 164 zwei angeschweiftte Gewinde- 
stehbolzen 168 vorhanden, die ebenfalls die Richtung der Umkantung 166 haben. Die 
Hohe der Umkantung ist - wie noch ersichtlich - Anschlag for die Auflage des Haltede- 

25 ckels. 

Nach Unterschieben beider Kragenbleche kann auf die abstehenden vier Gewindesteh- 
bolzen 168 der Haltedeckel 80' aufgelegt werden, dafQr sind im Haltedeckel passend vier 
Bohrungen 82 vorhanden, die zur Lage der Gewindestehbolzen 168 passen. Mit auf die 

30 Gewindestehbolzen aufgesetzten Muttern 170 wird der Haltedeckel angeschraubt, wobei 
sich der Haltedeckel auf die Umkantung 166 des Kragenblechs anlegt. Mit diesem vorge- 
gebenen Abstand wird auch ein definierter Andruck des VerschluBkorpers 1 8' in die Dicht- 
spalte 32 des Isolierkorpers erzielt. Wie in der Figur 5B erkennbar, ist das Halteblech 
ringsum in Richtung Schaltfeldwand umgekantet. Diese Umkantungen dienen der Fixie- 

35 rung der Kragenbleche wahrend des Zusammenbaus. 

Der Haltedeckel 80' ist im wesentlichen quadratisch ausgebildet. Eine AusfQhrungsform 
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des Haltedeckels kann darin bestehen, dass er zur Verwendung mit einer kapazitiven 
Meftelektrode einsetzbar ist. Hierbei kann der Haltedeckel mit einer zentralen Bohrung 84 
ausgebildet sein, durch die zumindest der MeBkabelanschluB 102 des Mefcfeldsteckers 
gefQhrt wird Oder Platz fQr die Elektroden-Anordnung (100) ist. 

5 

Die drei Figuren 6A, 6B und 6C stellen den Zusammenbau des ersten VerschluBkorpers 
18* im Isolierkorper dar. Fig. 6A entspricht der Fig. 2 mit aufgeschraubtem Haltedeckel 80. 
Die Einzelheiten der Kragenbleche 164 und der Schrauben 160 sind zuvor schon darge- 
stellt worden. Fig. 6B stellt den Schnitt A-A aus Fig. 6A dar. Die Figur 6B zeigt den Zu- 
1 0 sammenbau der Einzelteile aus Fig. 5A. Fig. 6C liefert die Ansicht X aus Fig. 6B, mit den 
schon beschriebenen Einzelheiten. 
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Bezugszeichen 

1 Schaltfeldwand 

8 IsolierkOrper 

10 Kupplungsbolzen 

12 KontaktstQck 

1 3 HQlsen - EingieBgewinde 
16 Befestigungsschrauben 

18 DichtkOrper 

1 8.2 Rand in der Dichtspalte 

1 8 1 erster VerschluBkOrper in Becherform 

18M Becherboden 

1 8" zweiter VerschluBkSrper mit MeBelektrode (Doppeltopfform) 

1 8 U .3 auBerer Becherrand 

1 9 Nut im lsolierk6rper 

20 Dichtung 

21 Elektrode 

22 Nuten 

24 Krempe im Raum zwischen den WSnden 

26 SuBere Leitbeschichtung 

27. 1 Leitbeschichtung auf Becherboden auBen 

27" Elektrode 

28 innere Leitschicht 

32 Dichtspalte 

34 Ring gegen Kupplungsbolzen 

38 AnschrSgung (Konus) 

42 Wulst 

44 Raum zwischen den WSnden 

80, 80 ( Haltedeckel 

82 Bohrungen 

84 Innenbohrung 

100 MeBeinrichtung 

102 MeBleitung 

160 Schrauben fQr Haltedeckel 

162 KragenhOlse 

164 Kragenblech 

165 U-Offnungen 

166 Umkantung 

1 68 Gewindestehbolzen 

170 Muttern 
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Patentanspruche 



PCT/EP02/02009 



1. Elektrische Schaltanlage, insbesondere fQr Mittelspannung, mit mindestens einer Off- 
nung in einer Wand (1) eines ersten Schaltfeldes fQr eine Verbindung zu einem zweiten 

5 Schaltfeld einer benachbart angeordneten Schaltanlage, mit einem topfformigen Isolier- 
korper (8), der mit seiner offenen Seite gegen die Innenflache der Schaltfeldwand (1) ge- 
richtet ist, 

mit einem innerhalb derTopfform des Isolierkorpers (8) befindlichen KontaktstQck (12) 
und mit einer Aufnahmemoglichkeit im KontaktstQck (12) fur einen Kupplungsbolzen (10) 
1 0 zur elektrischen Verbindung zwischen benachbarten Schaltfeldern, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass in dem Isolierkorper (8) Mittel (13) zur Befestigung mit der Schaltfeldwand (1) integ- 
riert sind, 

dass innerhalb der Topfform des Isolierkorpers (8) eine Dichtspalte (32) zur Aufnahme 
15 eines schaltfeldseitigen Randes (18.2,18.2*) eines becherformigen Dicht- (18) Oder 
VerschluBkorpers (18 4 ,18") aus Isoliermaterial vorhanden ist, 

dass der Rand (18.2,18.2') des Dicht- (18) oder des VerschluBkorpers (18',18") in die 
Dichtspalte (32) einlegbar ist, 

dass der Dicht- (18) oder der VerschluBkorper (18 1 , 18") eine Leitbeschichtung (im 
20 folgenden als jnnere Leitbeschichtung* bezeichnet) (28) tr§gt. 

2. Schaltanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die innere Leitbe- 
schichtung (28) an der Beruhrungsflache zum Kontaktstuck (12) ausgebildet ist. 

25 3. Schaltanlage nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die innere Leitbe- 
schichtung (28) urn den Becherrand (18.2) des Dicht- (18) oder des VerschluBkorpers 
(18 c , 18") herumgefdhrt ist, so daB sie die Dichtspalte (32) an den Beruhrungspunkten 
Qberall berQhrt. 

30 4. Schaltanlage nach einem der vorhergehenden Ansprilche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die integrierten Befestigungsmittel (13) als metallische HQIsen mit Innengewinde 
gestaltet sind, in die metallische Befestigungsschrauben (16,160) eingreifen. 

5. Schaltanlage nach einem der vorhergehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, 
35 dass im Isolierkorper (8) mit Abstand zur Schaltfeldwandoffnung eine die Schaltfeldwand 
(1) kontaktierende, ringformige Elektrode (21) angeordnet ist, die der Potentialsteuerung 
zwischen dem KontaktstQck (12) und der Schaltfeldwand (1) dient. 
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6. Schaltanlage nach einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, 
dass in dem Isolierkorper (8) eine Nut (19) fOr einen Dichtungsring (20) gegen die Schalt- 
feldwand (1) eingeformt ist, sowie eine Wulst (42), die zur Zentrierung in der Offnung der 
Schaltfeldwand (1) dient. 

5 

7. Schaltanlage nach einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Dichtkorper (18) symmetrisch zur Mittelebene zwischen den Schaltfeldern als 
Doppeltopf ausgebildet ist. 

10 8. Schaltanlage nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Dichtkdrper (18) eine SuBere umlaufende Krempe (24) besitzt, die in den Raum (44) 
zwischen den Schaltfeldwanden (1) hineinragt 

9. Schaltanlage nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet dass 
15 auf dem Dichtkorper (18) eine auBere Leitbeschichtung (26) vorhanden ist, die die Krem- 
pe (24) bedeckt und sich bis zur Halfte des Abstands zwischen der Schaltfeldwand (1) 
und der Elektrode (21) erstreckt. 

10. Schaltanlage nach einem der AnsprQche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der 
20 Dichtkorper (18) mit einem umlaufenden Ring (34) ausgebildet ist, der den Kupplungsbol- 

zen (10) umschlieBt, soweit dieser von den KontaktstQcken (12) nicht umgriffen ist. 

11. Schaltanlage nach einem der AnsprQche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der 
VerschluBkorper (18',18") mit Befestigungsmitteln (13,160,164) an der Schaltfeldwand (1) 

25 anbringbar ist, derart dass ein definierter Einpressdruck des VerschluBkorpers (18*, 18") 
in die Dichtspalte (32) des Isolierkorpers (8) erzielt wird. 

12. Schaltanlage nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass 
ein Haltedeckel (80, 80') an den VerschluBkorper (18',18") auflegbar ist, der indirekt an 

30 die Befestigungsmittel (13) im Isolierkorper (8) montierbar ist. 

13. Schaltanlage nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der VerschluBkor- 
per (18") schaltfeldfern mit einem AuBenrand (18".3) versehen ist, der zur Auflage des 
Haltedeckels (80,80*) dient. 
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14. Schaltanlage nach einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die AuBenflache des VerschluBkSrpers (18") mit einer Elektrode (27") for eine kapa- 
zitive MeBanordnung (100) bedeckt ist. 

5 15. Schaltanlage nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass in den Haltedeckel 
(80*) die kapazitive MeBanordnung (100) integriert ist. 



10 



16. Schaltanlage nach einem der AnsprQche 14 cder 15, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Haltedeckel (80') feuchtedicht aufgebracht ist und einen Federkontakt (104) fur die 
MeBanordnung (100) tragt, der zentrisch die Elektrode (27") kontaktiert. 
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FIG. 5B 
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